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BeschreibTJuig 

Hochspanriungsschaltanlage mit einem Dead-Tank-Schalter 

Die Erfindung bezieht sich auf eine elektrische Hochspan- 
nungsschaltanlage mit einem Dead-Tank-Leistungsschalter, des- 
sen Gehause zwei Stutzen z;jm AnschluS von Hochspannungsdurch- 
f Qhrvmgen . auf wei s t . 

Eine derartige elektrische Ho'chspannungsschaltaniage mit ei- 
nem Dead-Tank-Leistxangsschalter ist in dem US-Patent 
4,442,329 beschrieben. Dort handelt es sich um einen dreipha- 
sigen Dead-Tank-Leistungsschalter, dieser weist drei parallel 
zueinander angeordnete Unterbrechereinheiten auf. Die Unter- 
brechereinheiten sind axial an den Ecken einer in Form eines 
gleichseitigen Dreiecks ausgebildeten Halterung befestigt und 
weisen an ihren Enden jeweils Kontaktstticke zur Aufnahme von 
festen Leiterbindungen fCirldie Zuleitungen auf. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die 
Bauform einer derartigen gasisolierten Schaltanlage zu ver- 
einfachen und kostengOnstiger zu gestalten. 

Die Aufgabe wird erf indungsgemaS dadurch gelost, daS 

mit dem Leistungsschalter in einem gemeinsamen Schottraum we- 

nigstens ein Trennschalter angeordnet ist und daS der/die 

Trennschalter jeweils innerhalb eines Stutzens angeordnet 

ist/sind- 

Durch die Unterbringung von Leistungsschalter und Trennschal- 
tem in einem gemeinsamen Schottraum kann das Volumen der ge- 
samten Schaltanlage erheblich verkleinert werden, da ein zu- 
satzlich separat angeordneter Trennschalter entfailt. 
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Leistungsschalter und Trennschalter konnen somit als gemein- 
same Baueinheit vor der Aufstellung vormontiert xmd geprQft 
werden • 

5 Die Unterbringung der Trennschalter in den Stutzen verbessert 
die Ratunausnutzung durch die einzelnen Komponenten innerhalb 
des Gehauses der Schaltanlage . 

Bei einer vorteilhaf ten Ausgestaltung der Erfindung kann vor- 
10 gesehen sein, daS die Trennschalter itiit schwenkbaren Messer- 
kontakten ausgefuhrt sind. 

Messerkontakte gewahrleisten eine sichere Einschaltung bei 
niedrigem Obergangswider stand und einen einfachen Antrieb* 

15 

Bei einer weiteren vorteilhaf ten Ausgestaltung der Erfindung 
kann vorgesehen sein, dafi der/die Trennschalter als Dreistel- 
Itingsschalter mit einer Erdungsstellung ausgefuhrt is t /sind • 

20 Der Dreistellungsschalter ermoglicht eine einfache und uber- 
sichtliche Bedienung der Anlage. Uber eine einfache Isolier- 
stoffwelle kann der Antrieb des Trennschalters erfolgen. Ein 
Dreistellungsschalter ist einfacher zu kontrollieren als ge- 
trennte Trenn- und Erdungsschalter • 

25 

Im ■ f olgenden wird ein Ausf uhrungsbeispiel der Erfindung an- 
hand einer Zeichnung naher beschrieben. 

Die Figur zeigt einen Schnitt durch eine schematisch darge- 
30 stellte metallgekapselte SFg-gasisolierte Schaltanlage, auf 
der Basis eines Dead-Tank-Schalters . 

Die gasisolierte Schaltanlage weist ein gasdichtes rohrfdrmi- 
ges metallisches Gehause 1 auf, das durch das Traggestell 2 
35 getragen und geerdet wird. Das gasdichte Gehause 1 ist mit 
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unter Druck stehendeni Isoliergas SFg gefullt. Am Gehause 1 
sind einstuckig angeschweiSte oder angegossene Stutzen 3, 10 
vorgesehen an deren Enden jeweils porzellanisolierte Hoch- 
spannungsdurchfuhrungen 4, 11 angeflanscht sind. Leitungen 5 
5 sind durch die HochspannungsdurchfOhrungen 4, 11 iXber die 
Stutzen 3, 10 in das gasgefullte Gehause 1 gefilhrt. In jedem 
Stutzen 3/ ist ein Trennschalter 6, 9 untergebracht . Die 
Trennschalter 6, 9 sind aber je eine Isolierstof fwelle 7 an- 
treibbar. Die Trennschalter 6, 9 weisen schwenkbare Messer- >y. ^ 

10 kontakte 12, 13 auf und sind als Dreistellungsschalter ausge- 
^^ftV d.h. mit einer Schliefistellung, einer Trennstellung 
und einer Erdungsstellung, in der der entsprechende Leiter 
mit dem Kapse lungs gehSuse verbunden ist, Innerhalb des gas- 
dichten GehSuses 1 xind elektrisch in Reihe zu den Trenn- 

15 schaltem 6, 9 geschaltet befindet sich der Leistungsschalter 
8. 

In den Stutzen 3, 10 des Gehauses 1 konnen zu/atzlich zu den 
Trennschaltern 6, 9 auch Wandler, insbesondere leistungsarme 
20 Wandler oder optische Wandler vorgesehen sein. 

Es kann auch nur in einem einzigen Stutzen 3, 10 ein Trenn- ^ 
schalter 6, 9 vorgesehen sein, wahrend der andere Stutzen 
eine an sich bekannte feste Leiterverbindung enthalt. Die Un- 
25 terbrechereinheit des Leistungsschalters weist serienmaSig 

Aufnahmekontakte fur die SchaltstQcke von Trennschaltern auf, 
die jedoch in diesem Fall auch zur Aufnahme eines festen 
Durchfuhrungsleiters dienen konnen. 
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SchutzansprQche 

1. Elektrische Hochspannungsschaltanlage mit einem Dead-Tank- 
Leistungsschalter, dessen Sehause (1) zwei Stutzen (3, 10) 

5 zim AnschluS von Hochspannxingsdurchfiihriingen (4, 11) auf- 
weist/ 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
mit dem Leistungsschalter in einem gemeinsamen Schottraum we- 
nigstens ein Trennschalter (6, 9) angeordnet ist und daS 
) 10 der/die Trennschalter (6, 9) j^^*j^^^innerhalb eines Stutzens 
(3, 10) angeordnet ist/sind. ' " ^ 

2. Metallgekapselte SFg-gasisolierte Schaltanlage nach An- 
spruch 1 

15 dadurch gekennzeichnet, daS 

die Trennschalter (6, 9) mit schwenkbaren Messerkontakten 
{12, 13) ausgefuhrt sind. 




3 • Metallgekapselte SFg-gasisolierte Schaltanlage nach An- 
20 spruch 1 Oder 2 

dadurch gekennzeichnet, daS 

der/die Trennschalter als Dreistellungsschalter mit einer Er- 

dungsstellung ausgefuhrt ist/sind. 
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